
УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе, качеству  

образования - первый проректор 

_______________________Т. А. Хагуров 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
НА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,  

2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД (ОЧНАЯ ФОМА ОБУЧЕНИЯ) 

Д 
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И 

№ 
П 
А 
Р 
Ы 

Курс  
4 КУРС  

№ 

П 

А 

Р 

Ы 

Д 

Н 

И 

теор. обучение: 13.10.2026—29.12.2026 

Направление 
подготовки 

ИС  
09.03.02  Информационные системы и технологии   

РТ  
11.03.01  Радиотехника 

 

ЭиН 
11.03.04   Электроника и  

наноэлектроника 

Время занятий  1 подгруппа (1С) 2 подгруппа (ЦВК) 3 подгруппа (ПО) 
1 подгруппа  

(Робототехнические систе-
мы и комплексы) 

2 подгруппа  
(Аналоговые и цифровые 

устройства) 

1 подгруппа   
(Робототехнические си-

стемы и комплексы) 

2 подгруппа  
(Молекулярные и квантовые 

технологии) 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

1 08.00—09.20      1 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

2 09.30—10.50 
Проектная разработка на платформе 

1С: Предприятие (лек) 

Ст.преп. Егоров М.Д.   ООО НПВФ 
"Интерсофт",  

    2 

3 11.10—12.30  
Проектная разработка на платформе 

1С: Предприятие (практ) 

Ст.преп. Егоров М.Д.   ООО НПВФ 

  

Цифров радиоэл и обраб сигналов (лек) 
Доц. Ульянов В.Н..     148с  3 

 

4 12.40—14.00 
Проектная разработка на платформе 

1С: Предприятие (лаб) 

Ст.преп. Егоров М.Д.   ООО НПВФ 
  

Цифров радиоэл и обраб сигналов (прак) 
Доц. Ульянов В.Н..     148с  4 

5 14.10—15.30    

Радиотехнические системы (лек) 
Доц. Попов Ю.Б.              148с 

Технология материалов микро- и наноэлектроники (лек) 
Доц.Хаммуд А.     227с 5 Основы конструирования и технологии проектирования РЭС (лек) 

Доц. Попов Ю.Б.              148с  

6 15.40—17.00    Системы локации (прак) 
Доц. Попов Ю.Б.              148с 

Основы СВЧ электроники (прак) 
Доц. Ульянов В.Н.     227с 6 

7  17.10—18.30  
 

Информационные технологии и их 
системы безопасности(лаб) 
Ст.преп. Никитин Д.Д.   207c  Основы терагерцовой электроники (прак) 

Преп. Суханов А.Е.      227с 7  Информационные технологии и их 
системы безопасности(лаб) 
Ст.преп. Никитин Д.Д.   207c  

8  18.40—20.00  
 

Информационные технологии и их 
системы безопасности(лаб) 
Ст.преп. Никитин Д.Д.   207c   8  Информационные технологии и их 

системы безопасности(лаб) 
Ст.преп. Никитин Д.Д.   207c  

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1  08.00—09.20 

Технологии ИИ и экспертные сист 
(лаб) 

Доц.Жаркова О.М.  207с  

Разработка серверн прилож  (лаб) 
Преп.Репин Р.Л.   142с Системы локации (лек) 

Доц. Попов Ю.Б.              227с  1  

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 
Технологии ИИ и экспертные сист 

(лаб) 
Доц.Жаркова О.М.  207с 

2  09.30—10.50 

Технологии ИИ и экспертные сист 
(лаб) 

Доц.Жаркова О.М.  207с  

Разработка серверн прилож  (лаб) 
Преп.Репин Р.Л.   142с Основы конструирования и технологии проектирования РЭС (практ) 

Ст.преп. Пузановский  К.В.                   148с 
 2  

 
Технологии ИИ и экспертные сист 

(лаб) 
Доц.Жаркова О.М.  207с 

3  11.10—12.30  
 

 

Администрирование информацион-
ных систем (лаб) 

Ст.преп. Никитин Д.Д.   207c 
Основы теории СВЧ (лаб) 

Доц. Ульянов В.Н..     126с, 121с 
 

Технология материалов микро- и 
наноэлектроники (лаб) 

Ст.преп. Куплевич М.А.      119с 
 

3  Информационные технологии и их 
системы безопасности(лаб) 
Ст.преп. Никитин Д.Д.   207c 

  
Основы теории СВЧ (лаб) 

Доц. Ульянов В.Н..     126с, 121с 
 

Технология материалов микро- и нано-
электроники (лаб) 

Ст.преп. Куплевич М.А.      119с 

4  12.40—14.00 
 Теория систем и системная интегра-

ция (лек) 

Доц.Жаркова О.М.  212с 

Администрирование информацион-
ных систем (лаб) 

Ст.преп. Никитин Д.Д.   207c 
Основы теории СВЧ (лаб) 

Доц. Ульянов В.Н..     126с, 121с 
 

Технология материалов микро- и 
наноэлектроники (лаб) 

Ст.преп. Куплевич М.А.      119с 
 

4  Информационные технологии и их 
системы безопасности(лаб) 
Ст.преп. Никитин Д.Д.   207c 

  
Основы теории СВЧ (лаб) 

Доц. Ульянов В.Н..     126с, 121с 
 

Технология материалов микро- и нано-
электроники (лаб) 

Ст.преп. Куплевич М.А.      119с 

5  14.10—15.30  
Теория систем и системная интегра-

ция (прак) 

Доц.Жаркова О.М.  133с 

 
 Теория и методы проектирования цифровых и аналоговых систем (лек) 

Доц. Попов Ю.Б.              227с 5  
 

6  15.40—17.00  Теория систем и системная интегра-
ция (лаб)   6  Теория и методы проектирования цифровых и аналоговых систем (прак) 

Доц. Попов Ю.Б.              227с 

7  17.10—18.30    7  

8  18.40—20.00    8  
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1 08.00—09.20    1 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

2 09.30—10.50  

Цифров радиоэл и обраб сигналов (лаб) 
Доц. Ульянов В.Н..     207с 

Системы локации  (лаб) 
преп. Новиков А.Д. 319с, 310с, 301с 

 2 
Системы локации  (лаб) 

Ст.преп. Сердюков В.В.   121с, 126с 
Цифров радиоэл и обраб сигналов (лаб) 

Доц. Ульянов В.Н..     207с 

3 11.10—12.30   

Цифров радиоэл и обраб сигналов (лаб) 
Доц. Ульянов В.Н..     207с 

Системы локации  (лаб) 
преп. Новиков А.Д. 319с, 310с, 301с 3  

Системы локации  (лаб) 
Ст.преп. Сердюков В.В.   121с, 126с 

Цифров радиоэл и обраб сигналов (лаб) 
Доц. Ульянов В.Н..     207с 

4 12.40—14.00  

Технологии ИИ и экспертные сист 
(лаб) 

Доц.Жаркова О.М.  212с  Радиотехнические системы (прак) 
Доц. Попов Ю.Б.              209с  4 

 

5 14.10—15.30  

Технологии ИИ и экспертные сист 
(лаб) 

Доц.Жаркова О.М.  212с 
Функциональное программирова-

ние (лек) 
Доц. Нечипоренко О.А.  315с  

  5 
 

6 15.40—17.00 
Анализ больших данных (лек) 

Доц. Куликова Н.Н.          209с 
 

Основы СВЧ электроники (лек) 
проф. Коротков К.С.          227с 6 Основы терагерцовой электроники (лек) 
Проф. Галуцкий В.В.      227с 

7  17.10—18.30 
Информационные технологии и их системы безопасности (лек) 

Доц. Куликова Н.Н.          209с 
 Технология материалов микро- и наноэлектроники (прак) 

Доц.Хаммуд А.     230с 7  

8  18.40—20.00 
 

  8  Администрирование информационных систем (прак) 
Ст.преп. Дышечев Ш.Р   209c 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1  08.00—09.20 
Разработка серверн прилож  (лаб) 

Преп.Репин Р.Л.   217с  
  Проектирование электронной компонентной базы (лек) 

ст.преп. Пузановский К.В.     207с 1  

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

 
Разработка серверн прилож  (лаб) 

Преп.Репин Р.Л.   217с  

2  09.30—10.50 
Разработка серверн прилож  (лаб) 

Преп.Репин Р.Л.   217с 
Администрирование информаци-

онных систем (лаб) 
Ст.преп. Никитин Д.Д.   212c 

  Проектирование электронной компонентной базы (прак) 
ст.преп. Пузановский К.В.     207с 2  Администрирование информаци-

онных систем (лаб) 
Ст.преп. Никитин Д.Д.   212c 

Разработка серверн прилож  (лаб) 
Преп.Репин Р.Л.   217с  

3  11.10—12.30  
Анализ больших данных (лаб) 

Преп. Докучаев Н.Д.    133с 

Администрирование информаци-
онных систем (лаб) 

Ст.преп. Никитин Д.Д.   212c Функциональное программирова-
ние (практ) 

Доц. Нечипоренко О.А.  213с      
 

Теория и методы проектирования цифровых 
и аналоговых систем (лаб) 

Преп. Новиков А.Д.   319с, 310с, 301с 
 

3  Администрирование информаци-
онных систем (лаб) 

Ст.преп. Никитин Д.Д.   212c 
Анализ больших данных (лаб) 

Преп. Докучаев Н.Д.    133с  
Теория и методы проектирования цифро-

вых и аналоговых систем (лаб) 
Преп. Новиков А.Д.   319с, 310с, 301с 

4  12.40—14.00 
Анализ больших данных (лаб) 

Преп. Докучаев Н.Д.    133с  Функциональное программирова-
ние  (лаб) 

Ст.Преп. Никитин Д.Д.  213c 
 

Теория и методы проектирования цифровых 
и аналоговых систем (лаб) 

Преп. Новиков А.Д.   319с, 310с, 301с 
 

4  
 Анализ больших данных (лаб) 

Преп. Докучаев Н.Д.    133с  
Теория и методы проектирования цифро-

вых и аналоговых систем (лаб) 
Преп. Новиков А.Д.   319с, 310с, 301с 

5  14.10—15.30  
Анализ больших данных (лаб) 

Преп. Докучаев Н.Д.    207с 
Основы теории СВЧ (лек) 

проф. Коротков К.С.          209с 
 5  

 Основы теории СВЧ (прак) 
Доц. Ульянов В.Н. .          209с 

6  15.40—17.00  
Анализ больших данных (лаб) 

Преп. Докучаев Н.Д.    207с Радиотехнические системы (лаб) 
Доц. Попов Ю.Б.              311с, 310с 

Основы конструирования и технологии проекти-
рования РЭС (лаб) 

Преп.Голан А.В.     217с 
 6  

 

7  17.10—18.30  
Радиотехнические системы (лаб) 
Доц. Попов Ю.Б.              311с, 310с 

Основы конструирования и технологии проекти-
рования РЭС (лаб) 

Преп.Голан А.В.     217с 
 7  

8  18.40—20.00    8  



Начальник 

 учебно-методического управления __________________ Ж. О. Карапетян Декан факультета __________________ Е. В. Строганова 
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1 08.00—09.20    1 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 
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2 09.30—10.50   

Основы СВЧ электроники (лаб) 
Преп. Голан А.В.    121с  

2 
 

Основы СВЧ электроники (лаб) 
Преп. Голан А.В.    121с 

3 11.10—12.30    

Основы СВЧ электроники (лаб) 
Преп. Голан А.В.    121с  

3 
 

Основы СВЧ электроники (лаб) 
Преп. Голан А.В.    121с 

4 12.40—14.00   

Основы терагерцовой электроники (лаб) 
Преп. Суханов А. Е.      119с 

Проектирование электронной компо-
нентной базы (лаб) 

Ст.преп. Сердюков В.В.     121с 4 Проектирование электронной компонент-
ной базы (лаб) 

Ст.преп. Сердюков В.В.     121с 

Основы терагерцовой электроники (лаб) 
Преп. Суханов А. Е.      119с 

5 14.10—15.30 
Разработка серверн прилож (лек) 

Доц. Куликова Н.Н.          209с 

Основы конструирования и технологии проек-
тирования РЭС (лаб) 

Преп.Голан А.В.     217с 

Радиотехнические системы (лаб) 
Доц. Попов Ю.Б.              311с, 310с 

Основы терагерцовой электроники (лаб) 
Преп. Суханов А. Е.      119с 

Проектирование электронной компо-
нентной базы (лаб) 

Ст.преп. Сердюков В.В.     121с 5 Проектирование электронной компонент-
ной базы (лаб) 

Ст.преп. Сердюков В.В.     121с 

Основы терагерцовой электроники (лаб) 
Преп. Суханов А. Е.      119с 

6 15.40—17.00 
Технологии искусственного интеллекта и экспертные системы (лек) 

Доц.Жаркова О.М.        201с 

Основы конструирования и технологии проек-
тирования РЭС (лаб) 

Преп.Голан А.В.     217с 

Радиотехнические системы (лаб) 
Доц. Попов Ю.Б.              311с, 310с 6 

 
Проектирование электронной компо-

нентной базы (лаб) 
Ст.преп. Сердюков В.В.     121с 

Проектирование электронной компонент-
ной базы (лаб) 

Ст.преп. Сердюков В.В.     121с 
 

7  17.10—18.30 Администрирование информационных систем (лек) 
Ст.преп. Дышечев Ш.Р   201c   7  

8  18.40—20.00    8  

С 

У 

Б 

Б 

О 

Т 

А 

1  08.00—09.20 

Контролируемая 
самостоятельная 

работа 
студентов 

Контролируемая 
самостоятельная 

работа 
студентов 

Контролируемая 
самостоятельная 

работа 
студентов 

1  

С 

У 

Б 

Б 

О 

Т 

А 

2  09.30—10.50 2  

3  11.10—12.30  3  

4  12.40—14.00 4  

5  14.10—15.30 5  

6  15.40—17.00 6  

7  17.10—18.30 7  

8  18.40—20.00 8  



Д 

Н 

И 

№ 
П 
А 
Р 
Ы 

Курс  
4 КУРС   

№ 
П 
А 
Р 
Ы 

Д 

Н 

И 

теор. обучение: 29.09.2026—29.12.2026   теор. обучение: 13.10.2026—29.12.2026   

Направление 
подготовки 

Ф 
03.03.02 Физика  

РФ 
03.03.03 Радиофизика 

БТСиТ 
12.03.04  Биотехнические  

системы и технологии 

ИТиСС 
11.03.02  Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи 

Время занятий  1 подгруппа  2 подгруппа 
1 подгруппа  

модуль «Системы радио-
связи и радиодоступа» 

2 подгруппа 
модуль Распространение 
электромагнитных волн в 

различных средах 

1 подгруппа  2 подгруппа 1 подгруппа 
 

2 подгруппа 
 

П 
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Л 
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Н 

И 

К 

1 08.00—09.20     1 
П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

2 09.30—10.50 
 

Кристаллография и кристаллофиз 
(лаб) 

Доц. Быковский П.И.   320с Основы компоновки РЭА (лек) 
Доц. Попов Ю.Б.        148с   2 

Кристаллография и кристаллофиз (лаб) 
Доц. Быковский П.И.   320с  

3 11.10—12.30  
Дефекты в полупроводниках (лаб) 

Проф. Богатов Н.М.     132с 

Кристаллография и кристаллофиз 
(лаб) 

Доц. Быковский П.И.   320с Основы построения сетей радиотелекоммуникаций (лек) 
Доц. Попов Ю.Б.        209с   3 

Кристаллография и кристаллофиз (лаб) 
Доц. Быковский П.И.   320с 

Дефекты в полупроводниках (лаб) 
Проф. Богатов Н.М.     132с 

4 12.40—14.00 
Дефекты в полупроводниках (лаб) 

Проф. Богатов Н.М.     132с 

Кристаллография и кристаллофиз 
(лаб) 

Доц. Быковский П.И.   320с 

Распростр радиоволн и антенно-
фидерные устройства (прак) 

Ст.преп.Сердюков В.В. 126с, 121с 

Полупроводниковая и твердотельная электро-
ника (лаб) 

Доц. Шашков Д.И.   311с  

Электропитание устройств и систем  телекоммуникаций (ЭУСТ) (лек) 
Проф. Векшин М.М.                                 137вС 

4 
Кристаллография и кристаллофиз (лаб) 

Доц. Быковский П.И.   320с 
Дефекты в полупроводниках (лаб) 

Проф. Богатов Н.М.     132с 

Полупроводниковая и твердотельная 
электроника (лаб) 

Доц. Шашков Д.И.   311с 
 Электропитание устройств и систем  телекоммуникаций (ЭУСТ) (практ) 

Проф. Векшин М.М.                                 137вС 

5 14.10—15.30 
Кристаллография и кристаллофизика (лек) 

Доц. Быковский П.И.   317с 
 

Полупроводниковая и твердотельная электро-
ника (лаб) 

Доц. Шашков Д.И.   311с 
 Системы и сети оптической связи (лек) 

Ст.преп. Дыхлин В.Е.   315с 5 
 

Полупроводниковая и твердотельная 
электроника (лаб) 

Доц. Шашков Д.И.   311с 
 

6 15.40—17.00   

Мед микропроцессрные системы (лаб) 
Доц. Григорьян Л.Р.    132с 

Конструкционные и биоматериалы 
(лаб) 

Доц. Никитин В.А.    144с Проект., стр. и экспл. ВОЛС (лекц.) 
Ст. преп. Дыхлин В.Е.                                  315С 6 

Конструкционные и биоматериалы (лаб) 
Доц. Никитин В.А.    144с 

Мед микропроцессрные системы 
(лаб) 

Доц. Григорьян Л.Р.    132с 

7  17.10—18.30   

Мед микропроцессрные системы (лаб) 
Доц. Григорьян Л.Р.    132с 

Конструкционные и биоматериалы 
(лаб) 

Доц. Никитин В.А.    144с  7  
Конструкционные и биоматериалы (лаб) 

Доц. Никитин В.А.    144с 

Мед микропроцессрные системы 
(лаб) 

Доц. Григорьян Л.Р.    132с 

8  18.40—20.00     8  

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

1  08.00—09.20 
Численные методы и математическое 

моделирование (лаб) 
Доц. Лежнев В.В.    205с 

 

   1  

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

 
Численные методы и математиче-

ское моделирование (лаб) 
Доц. Лежнев В.В.    205с 

2  09.30—10.50 

Численные методы и математическое 
моделирование (лаб) 

Доц. Лежнев В.В.    205с 
  

  2  
 

Численные методы и математиче-
ское моделирование (лаб) 

Доц. Лежнев В.В.    205с 

Схемотехника (лек) 
Доц. Аванесов В.М.    209с 

  

3  11.10—12.30   

Численные методы и математическое 
моделирование (лаб) 

Доц. Лежнев В.В.    205с 

Схемотехника (лаб) 
Доц. Аванесов В.М.    211с 

  3  
Схемотехника (лаб) 

Доц. Аванесов В.М.    211с 

Численные методы и математическое модели-
рование (лаб) 

Доц. Лежнев В.В.    205с 

4  12.40—14.00  

Численные методы и математическое 
моделирование (лаб) 

Доц. Лежнев В.В.    205с 

Схемотехника (лаб) 
Доц. Аванесов В.М.    211с 

 

Системы и сети оптиче связи (лаб) 
Ст.преп. Дыхлин В.Е.   137вс  

4  
Схемотехника (лаб) 

Доц. Аванесов В.М.    211с 

Численные методы и математическое модели-
рование (лаб) 

Доц. Лежнев В.В.    205с 
 Системы и сети оптич связи (лаб) 

Ст.преп. Дыхлин В.Е.   137вс 

5  14.10—15.30  Термодинамика и статистическая физика (практ.) 
Преп. Шерстюк А.П..       148с 

Теор основы электротехники (лаб) 
Ас Луценко Е.А.   Ауд 327с  Системы и сети оптической связи (практ) 

Ст.преп. Дыхлин В.Е.    312с 5  
 Теор основы электротехники (лаб) 

Ст.преп. Куплевич М.А.   Ауд 327с 

6  15.40—17.00  

Теор основы электротехники (лаб) 
Ас Луценко Е.А  Ауд 327с 

Тех. Обслуживание мед. Техники 
(лаб) 

Ст.преп. Синицын А.С.      ГБУЗ 
ДККБ 

Оптоэлектронные и квантовые приборы (лек.) 
Проф. Яковенко Н.А.,  315С 6   

Тех. Обслуживание мед. Техники (лаб) 
Ст.преп. Синицын А.С.      ГБУЗ ДККБ 

Теор основы электротехники (лаб) 
Ст.преп. Куплевич М.А.   Ауд 327с 

7  17.10—18.30 
 

Астрономия  и астрофизика 
(лаб.) 

Доц. Иванов В.А.         исз  

Системы автоматизирован проектирова-
ния и констр мед. техн(лаб) 

Преп. Гордин М.И.    133с 

Тех. Обслуживание мед. Техники 
(лаб) 

Ст.преп. Синицын А.С.      ГБУЗ 
ДККБ 

Метрология, стандарт и серт в инфокоммуникациях (лек) 
Доц. Литвинов С.А.    312с 

7  
Астрономия  и астрофизика (лаб.) 

Доц. Иванов В.А.         исз  Тех. Обслуживание мед. Техники (лаб) 
Ст.преп. Синицын А.С.      ГБУЗ ДККБ 

Системы автоматизирован проек-
тирования и констр мед. техн(лаб) 

Преп. Гордин М.И.    133с 

Метрология, стандарт и серт в инфокоммуникациях (практ) 
Доц. Литвинов С.А.    312с 

8  18.40—20.00 
 

Астрономия  и астрофизика 
(лаб.) 

Доц. Иванов В.А.         исз  

Системы автоматизирован проектирова-
ния и констр мед. техн(лаб) 

Преп. Гордин М.И.    133с 
 

 8  
Астрономия  и астрофизика (лаб.) 

Доц. Иванов В.А.         исз   
Системы автоматизирован проек-
тирования и констр мед. техн(лаб) 

Преп. Гордин М.И.    133с 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе, качеству  

образования - первый проректор 

_______________________Т. А. Хагуров 

РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
НА ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ КУБАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА,  

2026-2027 УЧЕБНЫЙ ГОД (ОЧНАЯ ФОМА ОБУЧЕНИЯ) 



С 

Р 

Е 

Д 

А 

1  08.00—09.20    Проект., стр. и экспл. ВОЛС (прак.) 
Ст. преп. Дыхлин В.Е.                                  315С  1  

С 

Р 

Е 

Д 

А 

2  09.30—10.50    

ЭУСТ (лаб.) 
Проф. Векшин М.М.        135С   

Проект., стр. и экспл. ВОЛС (лаб.) 
Ст. преп. Дыхлин В.Е.    137ВС 

2  
Проект., стр. и экспл. ВОЛС (лаб.) 

Ст. преп. Дыхлин В.Е.    137ВС   
ЭУСТ (лаб.) 

Проф. Векшин М.М.        135С 

3  11.10—12.30     

ЭУСТ (лаб.) 
Проф. Векшин М.М.        135С   

Проект., стр. и экспл. ВОЛС (лаб.) 
Ст. преп. Дыхлин В.Е.    137ВС 

3  
Проект., стр. и экспл. ВОЛС (лаб.) 

Ст. преп. Дыхлин В.Е.    137ВС   
ЭУСТ (лаб.) 

Проф. Векшин М.М.        135С 

4  12.40—14.00  Основы компоновки РЭА (прак) 
Преп. Новиков А.Д.         318с, 309с, 310с, 319с   4  

5  14.10—15.30 Термодинамика и статистическая физика (лек.) 
Проф. Галуцкий В.В.       209с 

Термодинамика и статистическая физика (лек.) 
Проф. Галуцкий В.В.       209с   5  

6  15.40—17.00 Астрономия  и астрофизика (лек.) 
Ст. преп. Лысенко В.Е.      205с 

 
Основы построения сетей радиоте-

лекоммуникаций (лаб) 
Доц. Попов Ю.Б.        217с 

Конструкционные и биоматериалы (лек) 
Доц. Никитин В.А.    230с 

 6  
Основы построения сетей радиоте-

лекоммуникаций (лаб) 
Доц. Попов Ю.Б.        217с 

 Теоретические основы электротехники (лек) 
Ст.преп. Куплевич М.А.   Ауд 230с 

7  17.10—18.30 Кристаллография и кристаллофизика (лек) 
Доц. Быковский П.И.   317с 

 
Основы построения сетей радиоте-

лекоммуникаций (лаб) 
Доц. Попов Ю.Б.        217с 

Системы автоматизирован проектирования и констр мед. техн(лек) 
Преп. Гордин М.И.    148с 

 7  
Основы построения сетей радиоте-

лекоммуникаций (лаб) 
Доц. Попов Ю.Б.        217с 

 Сети и базы данных (лек) 
Доц Коваленко М.С.                           148с 

8  18.40—20.00   

Системы автоматизирован проектирова-
ния и констр мед. техн(лаб) 

Преп. Гордин М.И.    132с 
 

 8  
 

Системы автоматизирован проектирова-
ния и констр мед. техн(лаб) 

Преп. Гордин М.И.    132с 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

1  08.00—09.20    
модуль ПАО 

"Ростелеком" 
модуль АО КПЗ 

"Каскад" 

модуль «Системы 
радиосвязи и ра-

диодоступа» 
1  

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

2  09.30—10.50    

Волоконные лазеры и усили-
тели (лаб) 

Ст.преп. Куплевич М.А.   
119с 

Инструментальные плат-
формы ИКТ (лаб) 

Доц. Прохоров В.П.  205с 

Распр радиоволн и антен-
но-фидерн устр-ва (лаб) 
Ст.преп.Сердюков В.В. 

126с, 121с 2  

   

3  11.10—12.30     

Волоконные лазеры и усили-
тели (лаб) 

Ст.преп. Куплевич М.А.   
119с 

Инструментальные плат-
формы ИКТ (лаб) 

Доц. Прохоров В.П.  205с 

Распр радиоволн и антен-
но-фидерн устр-ва (лаб) 
Ст.преп.Сердюков В.В. 

126с, 121с 3  

   

4  12.40—14.00    

Волоконные лазеры и усили-
тели (лаб) 

Ст.преп. Куплевич М.А.   
119с 

Инструментальные плат-
формы ИКТ (лаб) 

Доц. Прохоров В.П.  205с 

Распр радиоволн и антен-
но-фидерн устр-ва (лаб) 
Ст.преп.Сердюков В.В. 

126с, 121с 4  

   

5  14.10—15.30  

 Астрономия  и астрофизика (прак.) 
Ст. преп. Лысенко В.Е.      205ас 

 

Волоконные лазеры и уси-
лители (лек) 

Проф. Яковенко Н.А.  325с 

Инструментальные 
платформы ИКТ (лек) 

Доц. Прохоров В.П.  205с 

Распр радиоволн и ан-
тенно-фидерн устр (прак) 

Ст.преп.Сердюков В.В. 
126с, 121с 5  

Распростр радиоволн и антенно-
фидерные устройства (лек) 
Проф. Коротков К.С. 211с 

 
Волоконные лазеры и уси-

лители (прак) 
Проф. Яковенко Н.А.  325с 

Инструментальные 
платформы ИКТ (прак) 

Доц. Прохоров В.П.  205с 

Распр радиоволн и ан-
тенно-фидерн устра(лек) 
Проф. Коротков К.С. 211с 

6  15.40—17.00 
Дефекты в полупроводниках (лек) 

Проф. Богатов Н.М.     148с 
 

 Астрономия  и астрофизика (лаб.) 
Доц. Иванов В.А.         исз 

Тех. Обслуживание мед. Техники (лек) 
Ст.преп. Синицын А.С.      ГБУЗ ДККБ  

6  Распростр радиоволн и антенно-
фидерные устройства (лаб) 

Ст.преп.Пузановский К.В.     207с 
 Средства съема и диагн. информ. и подвед. лечебн. воздейств. (лек.) 

Ст. преп. Синицын А.С.                               ГБУЗ ДККБ 
Проект., стр. и экспл. ВОЛС (лекц.) 

Ст. преп. Дыхлин В.Е.                                  315С 

7  17.10—18.30 Термодинамика и статистическая физика (практ.) 
Проф. Галуцкий В.В.       227с 

 Астрономия  и астрофизика (лаб.) 
Доц. Иванов В.А.         исз 

Средства съема и диагн. информ. и  
подвед. лечебн. воздейств. (лаб.) 

Ст. преп. Синицын А.С.    ГБУЗ ДККБ 
  

7  Распростр радиоволн и антенно-
фидерные устройства (лаб) 

Ст.преп.Пузановский К.В.     207с 
  

Средства съема и диагн. информ. и  
подвед. лечебн. воздейств. (лаб.) 

Ст. преп. Синицын А.С.    ГБУЗ ДККБ 

Проект., стр. и экспл. ВОЛС (практ.) 
Ст. преп. Дыхлин В.Е.                                  315С 

8  18.40—20.00 Астрономия  и астрофизика (прак.) 
Ст. преп. Лысенко В.Е.      205с 

 Астрономия  и астрофизика (лаб.) 
Доц. Иванов В.А.         исз 

Средства съема и диагн. информ. и  
подвед. лечебн. воздейств. (лаб.) 

Ст. преп. Синицын А.С.    ГБУЗ ДККБ 
 

 8  Распростр радиоволн и антенно-
фидерные устройства (лаб) 

Ст.преп.Пузановский К.В.     212с 
 

Средства съема и диагн. информ. и  
подвед. лечебн. воздейств. (лаб.) 

Ст. преп. Синицын А.С.    ГБУЗ ДККБ 
 



П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

1  08.00—09.20   

Анализ и обр. мед. изобр. (лаб.) 
Проф. Богатов Н.М.          133С  

Метрология, стандарт и серт в 
инфокоммуникациях (лаб) 
Доц. Литвинов С.А.    137бс 

Оптоэл и кв приборы (лаб.) 
Ст.преп. Дорош В.С.   325с 

1  

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

 Анализ и обр. мед. изобр. (лаб.) 
Проф. Богатов Н.М.          133 С 

Оптоэл и кв приборы (лаб.) 
Ст.преп. Дорош В.С.   325с 

Метрология, стандарт и серт в 
инфокоммуникациях (лаб) 
Доц. Литвинов С.А.    137бс 

2  09.30—10.50 

Физика конденсированного 
состояния (лаб) 

Доц. Игнатьев Б. В.   320с 
 

 

 Анализ и обр. мед. изобр. (лаб.) 
Проф. Богатов Н.М.          133С  

Метрология, стандарт и серт в 
инфокоммуникациях (лаб) 
Доц. Литвинов С.А.    137бс 

Оптоэл и кв приборы (лаб.) 
Ст.преп. Дорош В.С.   325с  

2  
 

Физика конденсированного 
состояния (лаб) 

Доц. Игнатьев Б. В.   320с 

Астрономия  и астрофизика (лек.) 
Ст. преп. Лысенко В.Е.      205ас  Анализ и обр. мед. изобр. (лаб.) 

Проф. Богатов Н.М.          133С 
Оптоэл и кв приборы (лаб.) 
Ст.преп. Дорош В.С.   325с 

Метрология, стандарт и серт в 
инфокоммуникациях (лаб) 
Доц. Литвинов С.А.    137бс 

3  11.10—12.30  

Физика конденсированного 
состояния (лаб) 

Доц. Игнатьев Б. В.   320с 
 

Полупроводниковая и твердотельная электроника (прак) 
Доц. Ильченко Г.П.   209с 

Анализ и обр. мед. изобр. (лаб.) 
Проф. Богатов Н.М.          133С   

3  
 

Физика конденсированного 
состояния (лаб) 

Доц. Игнатьев Б. В.   320с 
 Анализ и обр. мед. изобр. (лаб.) 

Проф. Богатов Н.М.          133С 
Оптоэлектрон и квантовые приборы (практ) 

Проф. Яковенко Н.А.,              230с 

4  12.40—14.00 
Численные методы и математическое моделирование (лек) 

Проф. Лебедев К.А.       206с 
Численные методы и математическое моделирование (лек) 

Проф. Лебедев К.А.       206с 
Анализ и обр. мед. изобр. (лек.) 

Проф. Богатов Н.М.     132с 
 4  

Физика лазеров (лек) 
Доц. Игнатьев Б.В.      320с 

Полупроводниковая и твердотельная электроника (лек) 
Доц. Ильченко Г.П.   206с 

Мед микропроцессрные системы (лек) 
Доц. Григорьян Л.Р.    132с 

5  14.10—15.30 
 Основы компоновки РЭА (лаб) 

Преп. Новиков А.Д.         207с  Сети и БД (лаб.) 
Доц. Коваленко М.С.       132С 

 5  Физика конденсированного состояния (лек) 
Доц. Игнатьев Б.В.      320с 

Основы компоновки РЭА (лаб) 
Преп. Новиков А.Д.         207с  Сети и БД (лаб.) 

Доц. Коваленко М.С.       132С  

6  15.40—17.00 
 Физика лазеров (лаб) 

Доц. Игнатьев Б.В.      320с  Основы компоновки РЭА (лаб) 
Преп. Новиков А.Д.         207с  Сети и БД (лаб.) 

Доц. Коваленко М.С.       132С 
 6  

Физика лазеров (лаб) 
Доц. Игнатьев Б.В.      320с  Основы компоновки РЭА (лаб) 

Преп. Новиков А.Д.         207с  Сети и БД (лаб.) 
Доц. Коваленко М.С.       132С  

7  17.10—18.30 
 Физика лазеров (лаб) 

Доц. Игнатьев Б.В.      320с 
 

 Сети и БД (лаб.) 
Доц. Коваленко М.С.       132С 

 7  Физика лазеров (лаб) 
Доц. Игнатьев Б.В.      320с  Сети и БД (лаб.) 

Доц. Коваленко М.С.       132С  

8  18.40—20.00     8  

С 

У 

Б 

Б 

О 

Т 

А 

1  08.00—09.20 

Контролируемая 
самостоятельная 

работа 
студентов 

Контролируемая 
самостоятельная 

работа 
студентов 

Контролируемая 
самостоятельная 

работа 
студентов 

Контролируемая 
самостоятельная 

работа 
студентов 

1  

С 

У 

Б 

Б 

О 

Т 

А 

2  09.30—10.50 2  

3  11.10—12.30  3  

4  12.40—14.00 4  

5  14.10—15.30 5  

6  15.40—17.00 6  

7  17.10—18.30 7  

8  18.40—20.00 8  

Начальник 

 учебно-методического управления __________________ Ж. О. Карапетян Декан факультета __________________ Е. В. Строганова 
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